DOCUMENTATION

DIODE ZENER BZX55C
Valeurs maximales a ne pas dépasser
Parameétres Valeur Unité
Température de stockage -65 a +200 15
Température de jonction +200 10
Température de soudure +230 5@
Dissipation du boitier totale 500 mW
LDR
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CAPTEUR DE TEMPERATURE LM335Z

Description générale

La série LM135/LM335 est une série de capteurs de température pouvant étre facilement calibrés. Le
capteur LM335 délivre une tension directement proportionnelle a la température absolue de +10 mV/K. Avec
moins de 1 Q d'impédance dynamique, le circuit opére dans une gamme de courant de 400 uA a 5 mA avec
pratiquement aucun changement dans les performances. Quand il est calibré a 25 °C, le LM335 a moins de
1 % d’erreur sur une gamme de température de 100 °C.

Caractéristiques principales

Directement calibré en Kelvin

o —

Facile a calibrer

Large étendue de mesure (de -55 °C a +150 °C)

Faible colt

Disponible en boitier TO-46 et TO-92
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40-Pin PDIP

MCLR/N PP —— [

RAO/ANO «—s[]

RA1/AN1 <— ]
RA2/AN2/VREF-ICVREF <— []
RA3/AN3/VREF+ <— [
RA4/TOCKI/C10UT ~— []
RA5/AN4/SS/C20UT <—[]
REO/RD/AN5 <— []
RE1/WR/AN6 <— [
RE2/CS/AN7 <—[]

VDD —— [

Vs <3

OsCHOLK] e [
OSC2/CLKO «—]
RCO/T10SO/T1CKl «—s-[]
RC1/T10SIl/CCP2 < []
RC2/CCP1 <—s[]
RC3/SCK/SCL <— [}
RDO/PSP0 <— []
RD1/PSP1 <[]

Le PIC16F877 possede 5 ports d'entrées
sorties A,B,C,D,E. Les entrées de type ANO,
AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, ANB, AN7 sont
des entrées analogiques dont les signaux
numeérique par un
convertisseur analogique numeérique 10 bits

Le PIC16F877 est équipé d'une liaison série
sur ses broches 25 (TX = transmission) et 26

(RX = réception) qui lui permet d’échanger
des informations avec un autre composant.

PIC16F877
1 U 40 [] =— RB7/PGD
2 39 j «—» RB6/PGC
3 38 []=— RB5
4 37 ] =—» RB4 .
. 6 0 RB3/PGM sont convertis en
6 35[] -— RB2 A : 5
intégré dans le microcontréleur.
7 < 340-<— RB 9
8 5 33 [J =—= RBO/INT
9 2 32 [] =— VDD
10 < 31 [] =— Vss
1 & 30[0-— RDWPSP7
12 % 29[ <— RDB/PSP6
i3 T 28 [] =— RD5/PSP5
14 g 27 ] =——= RD4/PSP4
15 26 [] «—— RC7/RX/DT
16 25 [] -— RCB/TX/CK
17 24 ] =—e RC5/SDO
18 23 [[] «<—» RC4/SDI/SD
19 22 [[] =—» RD3/PSP3
20 21 [ =— RD2/PSP2

Caractéristiques PIC16F873 PIC16F874 | PIC16F876 PIC16F877
Fréguence maximale 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz
Talle mémoire programme
FLASH (mots de 14 bits) & i D o
Nombre d’'octets en mémoire de donnée 192 192 368 368
Nombre d'octets en mémoire de donnée
EEPROM 128 128 256 256
Interruptions 13 14 13 14
Ports d’entrées/sorties Fol Foits oS ol
A,B,C,D,E |AB,C, D, E ANBLE ASBRCHDNE
Timers S 3 S 3
Modules M.L.I. 2 2 2 2
Nombre d’entrées du convertisseur
; i i 5 8 5 8
analogique numérique 10 bits
Nombre d'instructions 35 35 35 35
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MODULE WEBSERVEUR « SITEPLAYER SP1 »

http://stielectronique.free.fr/STI SitePlayer SP1 Module
Le site de terminale STI electronique

Port série broche 7 (RXD = réception) et 8 (TXD =
transmission) pour interfacer avec un
microprocesseur avec une vitesse de 300 a
115200 bits/sec

Webserveur éthernet complet sur environ 2 cm?

Affichage dynamique des bargraphs, interrupteurs | Des programmes en JAVA, C, C++ et Visual basic

en temps réel peuvent contrdler le Webserveur SP1

48 koctets de mémoire flash pour les pages web Pages web créées en utilisant le standard HTML
L'adresse |.P. peut étre statique ou dynamique Connexion du circuit @ une prise RJ45 avec filtre
Protocoles ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP Moins de 100 octets de code nécessaire pour

interfacer la plupart des composants au SP1

Description des broches du Webserveur SP1 :

Numéro de broche Description
Broche au niveau bas quand la connexion a été
1 LED de lien établie, cette broche est typiquement raccordée a
; une résistance et une led au VCC

2 RX+ Réception+ : Raccordée a la prise RJ45
3 RX- Réception- : Raccordée a la prise RJ45
4 TX- Transmission- : Raccordée a la prise RJ45
5 TX+ Transmission+ : Raccordée a la prise RJ45
6 VSS oV
7 RXD Réception des données de la liaison série
8 TXD Transmission des données de la liaison série
9 VCC +5 Volts, | = typiquement 75 mA
10 Reset Actif a I'état bas
11218 Port matériel d’entrées/sorties
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TRANSISTOR BC547C

Description

Le transistor BC547C est un transistor bipolaire de type NPN livré en boitier TO-92. L’application typique est
I'utilisation en commutation sur faible charge avec un grand gain et une faible tension de saturation.

Co (0

B
TO-92
[ . : EO(3)
‘http://stielectronique.free.fr/STI
l - . .
1Le site de terminale STI electronique
Caractéristiques électriques
Symbole Paramétre Conditions de test Min. Typ. | Max. | Unité
VCEMAX tension max,imale entre L A0 mA 50 Vv
collecteur et émetteur
tension de saturation
IC=10mA IB=0,5mA 0,09 0,25
VCEsat gntre collecteur et e - 0.2 0.6 Vv
émetteur . 7
VBEsat tension de saturation | IC=10mA IB=0,5mA 0,7/ Y,
entre base et émetteur IC=100mA IB=5mA 0,9
hfe coefficient d'amplification | IC =2 mA VCE=5V 420 800
Fréquence de 7 o,
Ei SorrRLEAtioR lc=10mA VCE=5V 100 MHz
Bac Génie Electronique . ’ L : ;
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BDX33C et BDX34C

Le transistor BDX33C est un transistor darlington de puissance de type NPN monté dans un boitier plastique
TO220. Il est utilisé dans les applications de commutation de puissance. Le type complémentaire PNP est le

BDX34C.
SCHEMA INTERNE
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Le site de terminale STI electronique
POLYSWITCH

Le polyswitch est un composant qui fait fonction de fusible, si le courant qui traverse le polyswitch dépasse
une certaine valeur, la résistance du polyswitch augmente rapidement, ce qui limite le courant.

Quand les conditions de fonctionnement sont redevenues normales, le polyswitch reprend sa résistance
initiale, il n’est donc pas détruit comme un fusible. ~

Caractéristiques du polyswitch utilisé:

Parameétre Valeur

Tension maximale d’opération 60 V
Résistance initiale (0,555 @)
Courant de déclenchement 0,5A
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SCHEMA STRUCTUREL PARTIEL DE LA PARTIE INFORMATIQUE
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